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摘要(译)

导电涂层用作遮光膜并保持在给定电压下。金属互连位于与源极线相同
的层中并连接到薄膜晶体管的漏极。层间绝缘膜至少由下绝缘层和上绝
缘层构成，并形成在导电涂层和源极线之间。根据本发明的一个方面，
辅助电容器由金属互连和用作两个电极的导电涂层和至少用作电介质的
下绝缘层膜形成。辅助电容器形成在层间绝缘膜的已经通过蚀刻去除了
上绝缘层的区域中。根据本发明的另一方面，导电涂层具有在导电涂层
与金属互连共同延伸的区域中与下绝缘层接触的部分。
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